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��� MGCPLUS

������

)#$�%* °C -20 - +60

��$�%* °C -25 - +70

&+',(� % 5 - 85（-./）


0�� IP20

�� �� NT040

)# ! # V AC 100 - 240

 ! #%* V AC 90 - 264


�1�)* W 170

23 + A < 16

,4-� Hz 40 - 65

MGCPLUS ����（��：MM）

19” 546�7 ER�003E (482x133x365)

86�� TG�009E (177x161x386) 86�� TG�001E (258x161x386)

86�� TG�003E (462x161x386)

�"�� 	
"�# $% ���� (V) &�（�'）(kg)86
��/546�7

(�)�*&�'

(kg)

TG001E - 6 230 （115） 5.9 1) 8.3

TG003E ER003E 16 230 （115） 8.3 / 5.5 1) 14.6 / 11.8

TG009E - 2 230 （115） 5.0 1) 5.8

1) 
� ! NT030 9��	.��:;</0 150 g

+�

=�1�	>2)? EN 61326-1:2013 � EN 61010-1:2010 + MGCplus 31����4。5�4631@7A�
	B890:;<�	 =C�D>E 2014/30/EU ��#?�>E 2014/35/EU 	@F。=�GHI3	>2)?
EN 60068-2-6 �GHJK	>2)? EN 60068-2-27 ����LMN�4。?�	��A�O� 5 - 65 Hz
	-�%*PQ��R� 25 m/s2 	S��。I3�49B：��A 30 :D。JK�4
� 200 m/s2

	)#S����，9B 11 ms，TUV�FJWG，� 6 ��7	XYOZSJKHI。[ 16�!"9，��
MGCplus !"	
�H�� 150 mA。\]&J	��!"'K，E
�H���^S��。
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�,-��.����

�,-��.*,/����

_� mm 20.3 (4TE) 2)

-LD`	
�
	�� ���/
M

19200

01�2�

�� 4

a? b c.、d.、e�

fN�（���Og） % ��%*	 -100 - +100

Phij?Q % ��%*	 1

Og�� % ��%*	 0.0033

kM9R ms 1.0
lmSnoT�� > 5 Hz
�UpqT�� > 1.25 Hz

3�4�	

�� 2

r� 
��；
R�

Ws ee�；bO�

tu9R μs 30
lmSnoT�� > 250 Hz
�UpqT�� > 100 Hz

X'e����（vwYlx���） 1 ms P，��yz,4Z

��lx���/e� 1 ms P，��yz,4Z

��{[|Lr�	9R}� M 0.01 - 10000

5�6� (HCMOS)

,4Z（8 =~L�\]:�）

�^,4 # V -0.5 Y +5.5


 b V 
� +4.0

� b V 

 +0.7

Z�S_��，Ph V > 1.1

�� `�（PQ） kΩ 100

7�8（01�2�，:;）


�� 1 mA 9	
 b V > 4.0


�� 0.7 mA 9	� b V < 0.7

P ` kΩ 1

<=7�8 Ua1 > Ua2

a� # V ± 10（b+#）

�^	H� ` kΩ > 5

P ` Ω < 5

c��,i #�d������% # �efbg	�����,i
�hi.�h	,i

e���� 1 ,i（
���
R�）
���� 2 ,i（
���
R�）
e���� 3 ,i（1 � 2 	Ws）

��,iZ�����R	
��� mV < 3（l ML10B < 10 9）

/�,?�5�. BNC $�@A* Ua1 *5�7�8

a� # V ± 10（b+#）

�^	H� ` kΩ > 1000

P ` kΩ 1
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�,-��.*,/����

BC��
 10K D（+�����jS�k）��$�+
,iZ Ua1 � Ua2 	�k

�� % < 0.08

ef mV < 3

2) +� ML38B：40.6 mm（8 TE）

�,-��. ML01B

ECFG 0.03

ef�� % ��%*k�	3) 0.1

LDl� % < ��%*k�	 0.02

HI����	

����7
8 +#

���?Q 10 V 75 mV

���,4Z�%%* V -10.2 - +10.2 -0.0765 - +0.0765

��%*���Og V ±0.4 - 10.2 ±0.002 - 0.0765

ef�m V ±10 ±0.075

��-�%* Hz 0 … 2400 ‐1 dB 4) 0 … 250 -1 dB

�% #!	P ` kΩ < 1.3

�^	

[� # V 62

�I��7
8 b+#（�YPn 50 Ω )? `）

,4�%%* mA -20 - +20

��%*���Og mA ±4 - 20


���-�%* Hz 0 … 2400 ‐1 dB

ef�m�O（oef） mA 0 - 20

��JKLM

��mSnoSD	��T��

NO� fc ‐1 dB ‐3 dB PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms)  %

24005) 2400 3250 0.28 0.105 5.2
20005) 2050 2350 0.40 0,170 12
10006) 1050 1190 0.66 0.336 12

500 500 588 0,90 0,64 11
250 246 291 1.45 1.3 10
80 79 99 3.65 3.8 9
40 37.5 49.5 6.0 7.0 7
20 19 25.5 11 13.3 6
10 8.9 12.4 20 26 5
5 4.5 6.2 42 50 4

��UpqSD	��T�� NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms)  %

11006) 1100 1780 0.45 0.23 1.3
400 445 805 0.7 0.45 1.3
200 235 410 1.1 0.86 1.3

1007) 117 210 1.8 1.7 1.3
40 38.5 68 4.3 5.1 1
20 22.0 37.5 7.4 9.4 1
10 10.5 19.0 12 19.0 0
5 5.1 9.6 22 35.5 0

2.5 2.6 4.8 50 70 0
1.25 1.35 2.4 100 135 0
0.5 0.7 1.2 200 280 0
0.2 0.17 0.3 650 1100 0
0.1 0.08 0.15 1400 2200 0

0.05 0.043 0.075 3000 4600 0


�

Upq" 0.2 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 2.5 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 20 Hz p；mSno\ 40 Hz p

Hz

Hz

Hz

0.1

1.0

10
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�,-��. ML01B

UV

d��	��T��9

1.25 Hz（Upq）

100 Hz（Upq）

μV/Vee 75 mV

3

75

10 V

40

120

WD�Xqi 48 R9

��%* 75 mV

��%* 10 V

μV

mV

�\3�?

5 / 10

0.5 / 1

-\3�?

5 / 10

0.5 / 1

BC��
 10K D
��$�+���% S1 � S2 	�k

��r��

ef

��%* 75 mV

��%* 10 V

��%* 20 mA

%

μV

mV

μA

�\3�?

< 0.02

< 5

< 0.2

< 4

-\3�?

< 0.2

< 50

< 6

< 120

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

3) �� +9� 0.2 %
4) U,4 > 2.5 Vee9st���-�	uz
5) U,4Zee < 2.5 V （%* = 10V）9G�（&l�%*Oz	 25%）
6) U,4Zee < 5 V （%* = 10V）9G�（&l�%*Oz	 50 %）
7) ij?Q

�,-��. ML10B

ECFG 0.03

LDl� % < ��%*k�	 0.03

����（± 5 %） V 10 5 8) 2.5 1

�Y��

M����M�T�， #v，#`$�� Ω 220 - 5000 110 - 5000 60 - 5000 30 - 5000

M��:��� �w�  AP14 Ws

�Y	���	!R*"Z�[WC m 500 9)

HI����	

��LM

M�x（�）

 #v，#`$��（
）

mV/V

mV/V

±�0.10 - 3.06

±�10 - 306

±�0.20 - 6.12

±�20 - 612

±�0.40 - 12.24

±�40 - 1224

±�1.0 - 30.6

±�100 - 3060

�\T]LM

M�x（�）

 #v，#`$��（
）

mV/V

mV/V

±�3.06

±�306

±6.12

±�612

±12.24

±�1224

±30.6

±�3060

��JKLM

��mSnoSD	��T��

NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms) %

10000 8900 9900 0.13 0.05 1910)

3000 2920 3480 0.16 0.116 13
2000 2160 2500 0.24 0.15 12
1000 1010 1165 0.66 0.35 12
500 500 588 0.9 0.64 11
250 246 291 1.45 1.3 10
80 79 99 3.65 3.8 9
40 37.5 49.9 6 7 7
20 19 25.5 11 13.3 6
10 8.9 12.4 20 26 5
5 4.5 6.2 42 50 4
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�,-��. ML10B

��UpqSD	��T�� NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms) %

&y+��,iZ
（5000 Hz mSno����）

100000 111000 188000 0.0027 0.0025 10.8 （
）
100000 104000 145000 0.0027 0.0025 10.8 （�）
50000 49000 84000 0.0044 0.004 6.6
1000 900 1800 0.27 0.2 0.6
400 400 800 0.47 0.44 0.5
200 230 405 0.82 0.96 0.4

1008) 117 210 1.58 1.8 0.4
40 38.5 68 4.21 5.4 0
20 22 37.5 7.2 9.3 0
10 10.5 19 13.9 19 0
5 5.1 9.6 25 37 0

2.5 2.6 4.8 50 75 0
1.25 1.35 2.4 100 155 0
0.5 0.7 1.2 200 300 0
0.2 0.17 0.3 650 1200 0
0.1 0.08 0.15 1400 2300 0

0.05 0.043 0.075 3000 4600 0


�

Upq" 0.2 Hz p，mSno\ 5 Hz p

Upq" 2.5 Hz p，mSno\ 5 Hz p

Upq" 20 Hz p，mSno\ 40 Hz p

Hz

Hz

Hz

0.1

1.0

10

"Z*^_#<�� V ±�6

#<`�

M�x

 #v

dB

dB

> 120 (DC)

> 95 (DC)

UV

d��	��T��9

100000 Hz（Upq）

50�000 Hz（Upq）

10�000 Hz（Upq）

1000 Hz（Upq）

100 Hz（Upq）

μV/Vee M�x

（0.2 - 6.12 mV/V）

4

3 11)

3

1.3

0.35

 #v

（20 - 612 mV/V）

300

300

300

100

35

WD�Xqi 48 R9

M�x（�）

 #v（
）

μV/V

μV/V

< 0.25

< 20

< 5

< 400

BC��
 10 K D��$�+���% S1 � S2
	�k

M�x（�） ��r��
ef

 #v（
） ��r��
ef

%
μV/V

%
μV/V

�\3�?

< 0.03
< 0.6

< 0.03
< 30

-\3�?

< 0.2
< 10

< 0.2
< 500

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

8) ij?Q
9) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
10) 
�Oz� 25% 9（U,iZee
��=5 V）
11) y+ 20 μV/V T�。�*�{��9��-�
�Y 10 kHz。

�,-��. ML30B

ECFG 0.03

LDl� % < ��%*k�	 0.02

abJK Hz 600.15 ± 0.06（
�）

���� (± 5 %) V 5 12) 2.5 1

�Y��

M��� Ω 110 - 5000 60 - 5000 30 - 5000

M��:��� �w�  AP14 Ws
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�,-��. ML30B

�Y	���	!R*"Z�[WC m 500

abJK��	

��%* mV/V ±0.10 - 3.06 ±0.20 - 6.12 ±0.50 - 15.30

 �Og%* mV/V ±3.06 ±6.12 ±15.3

��JKLM

��mSnoSD	��T��

NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms) %
200 235 277 2.5 1.4 10
80 88 103 4.6 3.8 9
40 43 51 8.2 7.4 7
20 22 26 14 14 6
10 10.6 12.7 27 30 5
5 5.3 6.3 52 56 4

��UpqSD	��T�� NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms) %

10012) 99 180 2.7 2 1
40 40 72 5.2 4.8 1
20 20 35.5 9.8 10 1
10 9.8 18 18 20 0
5 4.4 8.6 35 40 0

2.5 2.35 4.4 65 80 0
1.25 1.2 2.15 125 160 0
0.5 0.6 1.15 220 300 0
0.2 0.17 0.31 640 1100 0
0.1 0.087 0.155 1400 2200 0

0.05 0.042 0.08 3000 4600 0


�

Upq" 0.2 Hz p，mSno\ 5 Hz p

Upq" 2.5 Hz p，mSno\ 5 Hz p

Upq" 20 Hz p，mSno\ 40 Hz p

Hz

Hz

Hz

0.1

1.0

10

"Z*^_#<�� V ± 6

#<`� dB > 50 (0 - 600?Hz)

^�HIc$�� V ±0.1

UV

d��	��T��9

200 Hz（mSno）

1.25 Hz（Upq） μV/Vee

< 0.3

< 0.03

WD�XS� 48 dD μV/V < 0.1 2

BC��
 10K D
��$�+���% S1 � S2 	�k

�\3�? -\3�?

��r�� % < 0.01 < 0.2

ef μV/V < 0.1 < 2

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

12) ij?Q
13) � UB = 5 V、,4Z�% 2 mV/V 9��

�,-��. ML38B

ECFG 0.0025 14)

LDl� % < 0.002

abJK Hz 225.05 ± 0.02（
�）

����（± 5 %） V 5 15) 2.5

�Y��

M��� Ω 30 - 5000

�Y	���	!R*"Z�[WC m 500

abJK��	

��%* mV/V ± 0.2 - 5.1 ± 0.4 - 10.2
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�,-��. ML38B

 �Og%* mV/V ±5.1 ±10.2

��JKLM

��mSnoSD	��T��

eODR�

NO� fc -3 dB -60 dB -120 dB 99 % 99.999 %

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (s) (s)
1.0 1.1 18.9 50 1 2.3
1.5 1.6 21.6 54 0.7 1.6
2.5 2.3 24.5 57 0.5 1.14

3 3.2 27.4 61 0.37 0.82
5 4.6 30.5 65 0.26 0.58
6 6.3 33.8 68 0.2 0.42
9 8.3 37.3 70 0.16 0.30

10 10 41 72 0.13 0.23

��UpqSD	��T�� eODR�

NO� fc -3 dB -60 dB -120 dB  99 % 99.999 %

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (s) (s)
0.03 0.03 0.125 0.2 32 48
0.05 0.05 0.25 0.4 16 24
0.1 0.1 0.5 0.8 8 12
0.2 0.22 1 1.7 4 6
0.5 0.45 2 3.5 2 3
0.9 0.9 4 7 1 1.5
1.5 1.7 8 14 0.5 0.75

�Y	fg LD��|6S�|L 16)

"Z*^_#<�� V ± 2

#<`� dB > 100

7
�h MΩ 1000

UV

d��	��T��9

0.9 Hz（Upq）

5 Hz（mSno） μV/Vee

< 0.02

< 0.05

WD�XS� 24 dD ppm < 20

iD�XS� 5 $j，kA,!l 2 dDm ppm < 10

BC��
 10K D��$�+���% S1 � S2 	�k

��r�� % < 0.002

ef % < 0.001

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

14) }�X�~s EN 61326 )?、� 1 	@F
15) ij?Q
16) �?���9
�	����s�  # (mV/V) � #@¡����O�！

�,-��. ML55B

ECFG 0.03

ef�� % < ��%*k�	 0.1

LDl� % < ��%*k�	 0.02

abJK Hz 4801.2 ± 0.48（¢
�）

����（± 5 %） V 5 17) 2.5 1

�Y�� 18)

M�T���� 19)

 �T����

Ω

mH

110 - 5000

n/a

60 - 5000

2.5 - 30

30 - 5000

1 - 30

M��:��� 19) �w�  AP14 Ws

�Y	���	!R*"Z�[WC m 500 20)

abJK��	

��LM

M�x

 �

mV/V ± 0.1 - 3.06

± 1.5 - 45.9

± 0.2 - 6.12

± 3.0 - 91.8

± 0.5 - 15.3

± 7.5 - 229.5
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�,-��. ML55B

�\T]LM

M�x

 �

mV/V ± 3.06

± 45.9

± 6.12

± 91.8

± 15.3

± 229.5

��JKLM

��mSnoSD	��T��

NO� fc ‐1 dB ‐3 dB  PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz)  (Hz) (ms)  (ms) %

1500 1600 2180 0.32 0.17 7
1000 1010 1165 0.66 0.35 12
500 500 588 0.9 0.64 11
250 246 291 1.45 1.3 10
80 79 99 3.65 3.8 9
40 37.5 49.5 6 7 7
20 19 25.5 11 13.3 6
10 8.9 12.4 20 26 5
5 4.5 6.2 42 50 4

��UpqSD	��T�� NO� fc ‐1 dB ‐3 dB PQDR ��DR ST
(Hz)  (Hz)  (Hz) (ms) (ms) %
900 900 1550 0.47 0.25 4.1
400 445 805 0.7 0.45 1.3
200 235 410 1.1 0.86 1.3

10017) 117 210 1.8 1.7 1.3
40 38.5 68 4.3 5.1 1
20 22 37.5 7.4 9.4 1
10 10.5 19 12 19 0
5 5.1 9.6 22 35.5 0

2.5 2.6 4.8 50 70 0
1.25 1.35 2.4 100 135 0
0.5 0.7 1.2 200 280 0
0.2 0.17 0.3 650 1100 0
0.1 0.08 0.15 1400 2200 0

0.05 0.043 0.075 3000 4600 0


�

Upq" 0.2 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 2.5 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 20 Hz p；mSno\ 40 Hz p

Hz

Hz

Hz

0.1

1.0

10

"Z*^_#<�� V ±6

#<`� dB > 50 (0 - 4800 Hz)

^�HIc$�� V ±1

UV

d��	��T��9

1500 Hz（mSno）

100 Hz（Upq）

1.25 Hz（Upq） μV/Vee

M�x

< 2

< 1

< 0.2

 �

< 100

< 50

< 5

WD�XS� 48 dD

M�x μV/V < 0.2 < 4

 � μV/V < 20 < 60

BC��
 10K D��$�+���% S1 � S2 	�k �\3�? -\3�?

M�x ��r��
ef

%
μV/V

< 0.02
0.2

< 0.2
4

 � ��r��
ef

%
μV/V

< 0.02
< 4

< 0.2
< 60

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

17) ij?Q
18)  � ` RB>500 Ω 9，�£�~L��$��	#Q�4�R� RB/2 	 `。
19) ML55B � AP14 Ws9�s�¤Q¥���h¦z§��¨efbg。
20) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
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�,-��. ML60B

ECFG 0.01

7
&� ,4 b

JK F1 0.1 -  30 Ve�（�O����）� CMOS  b

nopq&� F2 0.1 -30 Ve�（�O����）� CMOS  b

rst CMOS  b

�Y	uc（'� AP01i vw） CMOS  b

�Y��

HBK ©���A� AP17 Ws T10 3ª21)，T12/T12HP，T40 3ª

�G�W #�UV #	-��%!，^�6��� kHz 0.0001 - 2000

�Y	���	!R*"Z�[WC m 70 22)

7
�x

5 V ?Q Ve� 5 - 30

100 mV ?Q（\3^�yz） Ve� 0.1 - 30

7
hy kΩ 20

nopqz* ��a«	�� 90° &m	-��%

��LM

-���

Hz

100 - 2000
1 000 - 20 000

10 000 - 200 000
100 000 - 2 000 000

FJv� FJ 100 - 1 000 000

{+|�D*^�{+K FJ�/
M

1000000

r�x}LM

��%*Y 2 kHz Hz -2000 - +2000

��%*Y 20 kHz Hz -20 000 - +20 000

��%*Y 200 kHz Hz -200 000 - +200 000

��%*Y 1 MHz Hz -2 000 000 - + 2 000 000

��JKLM

��mSnoSD	��T��

NO� fc -1 dB -3 dB PQDR ��DR ST
(Hz) (Hz) (Hz) (ms) (ms) %

-T�� 2500 3100 0.4 0.12 8
2000 2000 2400 0.5 0.18 10
1000 1000 1200 0.8 0.35 8
500 470 570 0.9 0.70 11
250 246 291 1.45 1.3 10
80 79 99 3.65 3.8 9
40 37.5 49.5 6 7 7
20 19 25.5 11 13.3 6
10 8.9 12.4 20 26 5
5 4.5 6.2 42 50 4

��UpqSD	��T�� NO� fc -1 dB -3 dB PQDR ��DR ST
(Hz)  (Hz)  (Hz) (ms) (ms) %
900 900 1800 0.6 0.35 0
400 400 800 0.8 0.52 1.0
200 235 410 1.1 0.86 1.3

10023) 117 210 1.8 1.7 1.3
40 38.5 68 4.3 5.1 1
20 22 37.5 7.4 9.4 1
10 10.5 19 12 19 0
5 5.1 9.6 22 35.5 0

2.5 2.6 4.8 50 70 0
1.25 1.35 2.4 100 135 0
0.5 0.7 1.2 200 280 0
0.2 0.17 0.3 650 1100 0
0.1 0.08 0.15 1400 2200 0

0.05 0.043 0.075 3000 4600 0
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�,-��. ML60B


�

Upq" 0.2 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 2.5 Hz p；mSno\ 5 Hz p

Upq" 20 Hz p；mSno\ 40 Hz p

Hz

Hz

Hz

0.1

1.0

10

7
~b	 Hz ���T�，�d

UV（10 kHz ,4Z�%）

d��	��T��9

��

1 kHz（mSno）

100 Hz（Upq）

Hz

Hz

Hz

± 3

± 1

± 0.2

WD�XS� 90 � % < 0.005

BC��
 10K D��$�+���% S1 � S2 	�k % 0.005

<=7�8 Ua1 > Ua2

B9�mqi 48 R9 mV < 3

21) ���� KF1 >¬
22) 
�Pn$�� !9
� 20 m
23) ij?Q
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/��,-��	*@A.*����

@A. AP01i

�Y	@A D‐Sub，15 y，DA‐15P 24)

7�&�@A D‐Sub，25 y，DB‐25P 25)

�C mm 20.3 (4 TE)

24) HBK ��% 3‐3312.0182
25) HBK ��% 2‐9278.0293

@A. AP03i

�Y	@A MS  �!­，7 y，MS3106A 16S‐1P 26)

7�&�@A D‐Sub，25 y，DB‐25P 27)

�C mm 40.6 (8 TE)

26) HBK ��% 1‐MS3106-PEMV
27) HBK ��% 2‐9278.0293

@A. AP14

ECFG

M���

M�T�

M��:���（�L�Q��L�Q）

0.1

0.5

0.5

LDl� % 0.05

�Y��

M���、T���:���（�L�Q��L�Q）

,@A*��. ML10B，ML30B，ML55B 28)

�Y	@A D‐Sub，15 y DA‐15P 29)

7�&�@A D‐Sub，25 y DB‐25P 30)

PQjS ` Ω 120，350，700

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 500

��JKLM kHz 0 - 50

BC��
 10K D��BC*��

M��� ��r��
ef

%
%

0.05
0.05

M�T���:��� ��r��
ef

%
%

0.1
0.5

�C mm 20.3 (4 TE)

28) ML55B � AP14 Ws9�s�¤Q¥���h¦z§��¨efbg。
29) HBK ��% 3‐3312.0182
30) HBK ��% 2‐9278.0293

@A. AP17

�Y��

HBK ©���A

�G�W #�UV #	-��%!，^�6��� kHz

T10 3ª31)， T12/T12HP，T40 3ª

0.0001 - 1000

^�7
JK kHz 1000

�Y	@A D‐Sub，15 y，DA‐15P 32)

7�&�@A D‐Sub，25 y，DB‐25P 33)

7�8

$�� ! V (DC)

V (DC)

V (DC)

+16（
� 500 mA） 34)

-16（
� 500 mA） 34)

+5（
� 300 mA） 34)
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@A. AP17

�?�%_� V (DC) 0� 5（
� 100 mA）

7
8

)#,4 #

+#

b+#

Vee
Vee

10

5

 #�m
R�/
��

+#

b+#

Vee
Ve�e
��R

0.3/14

3/20

[� #%* V -5 - +4

�C mm 20.3 (4 TE)

31) h KF1 >¬
32) HBK ��% 3‐3312.0182
33) HBK ��% 2‐9278.0293
34) 6 +�� AP17 �^	®� +
��。����J! 	��¯Guz，Q��$��� 9E
���4��w� （X\

16 V，��©����° T10 3ª， T12/T12HP，T40 3ª）。
���，���©����°� 9，23��Y¨��，�b
9。
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�,-��.����

�,-��. ML455 �@A. AP455i vw

ECFG 0.05

LDl� % < 0.02

������ 4

abJK Hz 4801.2 ± 0.48（¢
�）

����（± 5 %） V 2.5

�Y�� 35)

M�T��M���

 �T����，LVDT

Ω

mH

120 - 1000

4 - 330

�Y	�@A.!R*"Z�[WC 36) m 100

��LM

M�x

 �

LVDT

mV/V

mV/V

mV/V

±4

±100

±1000

UV

d��	��T��9

1000 Hz （mSno）

80 Hz （mSno）

20 Hz （mSno）

5 Hz （mSno）

200 Hz （Upq）

40 Hz （Upq）

5 Hz （Upq）

1.25 Hz （Upq）

μV/V

μV/V

μV/V

μV/V

μV/V

μV/V

μV/V

μV/V

M�x  � LVDT

< ±3 < ±30 < ±140

< ±0.5 < ±3 < ±28

< ±0.2 < ±1.5 < ±14

< ±0.1 < ±0.5 < ±6

< ±3 < ±30 < ±140

< ±0.5 < ±3 < ±28

< ±0.2 < ±1.5 < ±14

< ±0.1 < ±0.5 < ±6

BC��
 10K D��BC*�� �\3�? -\3�?

M�x ��r��
ef

%
μV/V

< 0.01
< 0.2

< 0.03
< 0.4

 � ��r��
ef

%
μV/V

< 0.01
< 5

< 0.03
< 10

LVDT ��r��
ef

%
μV/V

< 0.01
< 50

< 0.03
< 100

�Y	@A D-Sub，15 y，DA-15P 37)

�C mm 40.6 (8 TE)

35) ��±����:;d�$���²
36) �
��G«³�(	´(³� �（\ HBM ��%� 4-3301.0071 	 �）
37) HBK ��% 3‐3312.0182

�,-��. ML801B �@A. AP801/AP801S6 vw 38)

ECFG 0.05

LDl� % < 0.03

��,-�� 8

��LM V -10.5 - +10.5

ef�m V -10.5 - +10.5

^�#<7
��（����/A�） V 50

^�c$7
�� V 50

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 100

�:,-*^����K Hz 2400（8 �±��），4800（4 �±��）
9600（2 �±��） 39)
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�,-��. ML801B �@A. AP801/AP801S6 vw 38)

��JKLM

��mSnoSD	��T��（mSno HD） 40)

;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K41)

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1189 1518 9600
500 523 691 9600
250 253 322 9600
200 203 265 9600
80 78 103 9600

1000 1206 1516 4800
500 613 816 4800
250 255 327 4800
200 203 264 4800
80 78 102 4800

250 312 413 2400
200 226 300 2400
80 82 109 2400
40 41 54 1200
20 21 27 600
10 10 13 300
5 5.3 7 150

��UpqSD	��T��（Upq HD） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 259 448 2400
100 102 184 2400
40 41 75 2400
20 20 36 2400
10 10 18 2400
5 5 9 1200

2.5 2.5 4.5 600
1 1 1.8 300

0.5 0.5 0.9 150
0.2 0.21 0.38 75
0.1 0.1 0.19 37.5

0.05 0.051 0.094 18.7

��mSnoSD	��T��（C�²mSno） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1076 1282 4800
500 596 798 4800
250 279 345 2400
200 214 266 2400
80 78.9 103 2400
40 38.7 51.8 2400
20 19.5 27.2 2400
10 9.36 13.2 2400
5 4.37 6.4 1200

��UpqSD	��T��（C�²Upq） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 322 571 2400
100 125 216 2400
40 41 70 2400
20 21 37 2400
10 11 19 2400
5 5.5 9.6 2400

2.5 2.7 4.8 1200
1 1.36 2.4 600

0.5 0.68 1.2 300
0.2 0.186 0.186 75
0.1 0.093 0.158 37.5

0.05 0.047 0.079 18.7

 #!	P ` kΩ < 1.0

7
hy��/��� kΩ 500 / 250

UV

d� 1 Hz ��T��9（Upq） μVee < 50

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % < 0.05

ef % < 0.05

B9�mqi 48 R9，�/-\3�? mV 0.8 / 1.5
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�,-��. ML801B �@A. AP801/AP801S6 vw 38)

�Y	����42) （' AP801S6） V 8 / 16（��@G±��）

����	
�,i + mA 50

��w� 	
�,i + mA 150

�C mm 20.3 (4TE)

38) µ¶A�	�L!­：X\�·¸o , MC1.5/3-ST-3.5；²% 1840379
（�� AP801S6 	�L!­：LemoR FGG0B.304 CLAD52）

39) ��� MGCplus ?Q¹º� MGCplus »Z Loader t¼±��	��。
40) ML801B/AP801 � AP801S6：&�Z�&� 1.20 	 AP801/AP801S6 ½¾¿ 1000 Hz mSnoT��。
41) �?Q	±����-H，�%�Pn��`� 38.4 kHz。
���T��9@F��
	�（���¨ÀbO��±
	）。
��	
	�)��“Pn
	�”。

42) 
��^" MGCplus ÁÀ[v 1A 	 +��$��� 。

�,-��. ML801B �@A. AP809 vw 43)

ECFG 0.05 44)

��BC
 22 °C D*�uc1� K ±1 46), 47), 48)

��,-�� 8

�Y��   [ K、J、N、T ²
± 75 mV

"Z*^_7
��>#<�� V 10

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 30

�:,-*^����K Hz 2400（8 �±��），4800（4 �±��），
9600（2 �±��） 45)

r��c % 0.1 44)

��JKLM

��mSnoSD	��T��（mSno HD） 49)

;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K50)

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1189 1518 9600
500 523 691 9600
250 253 322 9600
200 203 265 9600
80 78 103 9600

1000 1206 1516 4800
500 613 816 4800
250 255 327 4800
200 203 264 4800
80 78 102 4800

250 312 413 2400
200 226 300 2400
80 82 109 2400
40 41 54 1200
20 21 27 600
10 10 13 300
5 5.3 7 150

��UpqSD	��T��（Upq HD） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 259 448 2400
100 102 184 2400
40 41 75 2400
20 20 36 2400
10 10 18 2400
5 5 9 1200

2.5 2.5 4.5 600
1 1 1.8 300

0.5 0.5 0.9 150
0.2 0.21 0.38 75
0.1 0.1 0.19 37.5

0.05 0.051 0.094 18.7
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�,-��. ML801B �@A. AP809 vw 43)

��mSnoSD	��T��（C�²mSno） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1076 1282 4800
500 596 798 4800
250 279 345 2400
200 214 266 2400
80 78.9 103 2400
40 38.7 51.8 2400
20 19.5 27.2 2400
10 9.36 13.2 2400
5 4.37 6.4 1200

��UpqSD	��T��（C�²Upq） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 322 571 2400
100 125 216 2400
40 41 70 2400
20 21 37 2400
10 11 19 2400
5 5.5 9.6 2400

2.5 2.7 4.8 1200
1 1.36 2.4 600

0.5 0.68 1.2 300
0.2 0.186 0.186 75
0.1 0.093 0.158 37.5

0.05 0.047 0.079 18.7

����7
8

��%* mV -80 - +80

ef�m mV -80 - +80

 #!	P ` kΩ < 1.0

,4`Â+#/b+# kΩ 2000/1000

UV

d� 1 Hz ��T��9（Upq） μVee < 0.5

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % < 0.05

ef % < 0.05

B9�mqi 48 R9，�/-\3�? mV 0.01 / 0.02

LDl� % < 0.03

��<7
8

LDl� °C < 0.06

��LM

NiCr-Ni（K ²） °C -158 - +1414

Fe-CuNi（J ²） °C -167 - +1192

NiCrSi-NiSi（N ²） °C -186 - +1300

Cu-CuNi（T ²） °C -210 - +393

��a?f	$�%* °C -20 - +60

$��`� 10 K 9��$�	�k（Tref = 22 °C） K ±1

B9�mqi 48 R9，�/-\3�? K 0.2/0.4
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�,-��. ML801B �@A. AP809 vw 43)

UV

d� 1 Hz ��T��9（Upq）

K、J、N、T ² K < 0.1

�C mm 20.3 (4TE)

43) ¯G �Ãw¡;17
44) �����¢+�?l�&� #��9
45) ��� MGCplus ?Q¹º� MGCplus »Z Loader t¼±��	��。
46) \ AP809 p»Z�&� 3.00
47) +� N ²  [Äl�u�� ±2 K
48) ���¿£���k	Å] =��	，Äl�u�� ±1.5 K。
49) ML801B/AP801 � AP801S6：&�Z�&� 1.20 	 AP801/AP801S6 ½¾¿ 1000 Hz mSnoT��。
50) �?Q	±����-H，�%�Pn��`� 38.4 kHz。
���T��9@F��
	�（���¨ÀbO��±
	）。
��	
	�)��“Pn
	�”。

51) 
��^" MGCplus ÁÀ[v 1A 	 +��$��� 。

�,-��. ML801B �@A. AP835 vw 52)

ECFG 0.05

��,-�� 8

�Y�� Pt100 4 L ¤
 ` 0 - 500 Ω

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 300 53)， 54)

�:,-*^����K Hz 2400（8 �±��），4800（4 �±��），
9600（2 �±��） 55)

r��c % 0.05

��JKLM

��mSnoSD	��T��（mSno HD） 56)

;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K57)

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1189 1518 9600
500 523 691 9600
250 253 322 9600
200 203 265 9600
80 78 103 9600

1000 1206 1516 4800
500 613 816 4800
250 255 327 4800
200 203 264 4800
80 78 102 4800

250 312 413 2400
200 226 300 2400
80 82 109 2400
40 41 54 1200
20 21 27 600
10 10 13 300
5 5.3 7 150

��UpqSD	��T��（Upq HD） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 259 448 2400
100 102 184 2400
40 41 75 2400
20 20 36 2400
10 10 18 2400
5 5 9 1200

2.5 2.5 4.5 600
1 1 1.8 300

0.5 0.5 0.9 150
0.2 0.21 0.38 75
0.1 0.1 0.19 37.5

0.05 0.051 0.094 18.7
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�,-��. ML801B �@A. AP835 vw 52)

��mSnoSD	��T��（C�²mSno） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
1000 1076 1282 4800
500 596 798 4800
250 279 345 2400
200 214 266 2400
80 78.9 103 2400
40 38.7 51.8 2400
20 19.5 27.2 2400
10 9.36 13.2 2400
5 4.37 6.4 1200

��UpqSD	��T��（C�²Upq） ;�
NO� fc -1 dB -3 dB ��K

(Hz) (Hz) (Hz) (Hz)
200 322 571 2400
100 125 216 2400
40 41 70 2400
20 21 37 2400
10 11 19 2400
5 5.5 9.6 2400

2.5 2.7 4.8 1200
1 1.36 2.4 600

0.5 0.68 1.2 300
0.2 0.186 0.186 75
0.1 0.093 0.158 37.5

0.05 0.047 0.079 18.7

Pt100 7
8

��%* Ω 500

LDl� °C < 0.02

LD%* °C -200 - +848

UV

d� 1 Hz ��T��9（Upq） mΩee 2

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % < 0.05

ef % < 0.05

�� + mA 0.5

LDl� K ±0.1

B9�mqi 48 R9，�\3�? mΩ < 30

�h��7
8

��%* Ω 500

UV

d� 1 Hz ��T��9（Upq） mΩee 2

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % < 0.05

ef % < 0.05

�� + mA 0.5

LDl� % < 0.03

B9�mqi 48 R9，�\3�? mΩ < 30

�C mm 20.3 (4TE)

52) µ¶?�	�L!­：HBK ��% 3-3312.0258
53) 
��^" MGCplus ÁÀ[v 1A 	 +��$��� 。
54) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
55) ��� MGCplus ?Q¹º� MGCplus »Z Loader t¼±��	��。
56) ML801B/AP801 � AP801S6：&�Z�&� 1.20 	 AP801/AP801S6 ½¾¿ 1000 Hz mSnoT��。
57) �?Q	±����-H，�%�Pn��`� 38.4 kHz。
���T��9@F��
	�（���¨ÀbO��±
	）。
��	
	�)��“Pn
	�”。
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�,-��. ML801B �@A. AP402i vw 58)

ECFG 0.1

LDl� % 0.03

��LM

 #

 +

V

mA

1、10、60

20

��7
8���� V DC 500

^�#<7
��（y+��/�'） V 100

^�c$7
�� V 70

7
hy

��%* 1 V，10 V

��%* 60 V

��%* 20 mA

MΩ

MΩ

Ω

10

0.6

45

#<`�

50 Hz、20 Vee 9

DC 10 V 9

dB

dB

> 75

> 100

��JKLM Hz 1000 (-1 dB)

UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

5 Hz（Upq）

μV/Vee
μV/Vee

1 V

< 300

< 40

10 V

< 3000

< 400

60 V

< 18000

< 2400

20 mA，q� 45 Ω

< 500

< 100

BC��
 10K D��BC*�� �\3�? -\3�?

��%* 1 V ��r��
ef

%
mV

< 0.05
< 0.2

< 0.1
< 0.75

��%* 10 V ��r��
ef

%
mV

< 0.02
< 2

< 0.1
< 7.5

��%* 60 V ��r��
ef

%
mV

< 0.05
< 12

< 0.01
< 45

��%* 20 mA ��r��
ef

%
mA

< 0.05
< 0.004

< 0.1
< 0.015

+ef	�k（���%*k�&H）

\3�?Æ2

\3�?H¥

%

%


�� 0.02


�� 0.075

+��r��	�k

\3�?Æ2

\3�?H¥

%

%


�� 0.05（��%*� 10 V：
�� 0.02）


�� 0.1

�Y	���� 59) V DC ��¦LÇ�O：

}Æ，+5、+8 � +16（��@G±��）


�,i + mA 
�� 100（@G±��	sv�）

 #:§ - È

�Y	�z ¾¿ TEDS（&«n TEDS ��）

TEDS ��� AP402i �R	
�Rz m 100

 #:§ È

�Y	@A 6 y!�，C� Lemo® S 3ª，>¬ 0

��	��：X\ FGG.1B.306.CLA.441.D42 60)

FGG.1B.306.CLA.441.D62

�C mm 20.3 (4 TE)

58) ���� ML801B ����� AP402i。
59) 
��^" MGCplus ÁÀ[v 1A 	 +��$��� 。
60) HBK ��% 3-3312.0126
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�,-��. ML801B �@A. AP418i vw

ECFG 1

LDl� % 0.05

,@A*�Y	 61) 4 � +� 	# 6$��（IEPE）

�Y	���� mA 4

7
��LM V 2 - 20

��LM V ±0.05；±0.5；±5

��JKLM Hz 1000 (-1 dB)

=1JK (-3 dB) Hz 0.72

UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

5 Hz（Upq）

μV/Vee ± 0.05 V

< 60

< 25

± 0.5 V

< 350

< 25

± 5 V

< 3500

< 100

BC��
 10K D��BC*��

ef mV < 0.05 < 0.15 < 1.5

�Y	�z ¾¿ T‐ID � TEDS

�Y	@A BNC !�

�C mm 20.3 (4 TE)

61) ¨?$�� �9，\]�ÉÊ¥	ËP'R�w�  AP418i �$���R	 �B�q� 30 m，��©
� #
0，�s�$�� 
�a«�� �	�'³�。X\��¨?�ªÌ«J�
�´³� �，¨?9«�	³�(�s�w� j�（X\�yzÍ	4�Î）
�' #�
0~L #&w�。�Ï HBK Ð¬Ñ
��A �。

�,-��. ML801B �@A. AP810i vw

ECFG 0.1

LDl� % 0.05

����（± 5 %） V 10 5 2.5 0.5

�Y�� 8 �M�T�，5 L�Q
8 �M���，6 L�Q

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 200 62)， 63)

�Y	hy

M�x���T� Ω 330 - 4000 160 - 4000 120 - 4000 120 - 4000

��LM mV/V ± 4 ± 8 ± 16 ± 80

��JKLM Hz 1000 (-1 dB)

5�&�（$I）
mV/V

0� 1（350Ω M���9）

0� 0.5（350Ω M�T�9）

350Ω ���\D*UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

80 Hz（mSno）

5 Hz（mSno）

200 Hz（Upq）

40 Hz（Upq）

1.25 Hz（Upq）

μV/Vee

< 0.9

< 0.075

< 0.0125

< 0.9

< 0.075

< 0.0125

< 1.75

< 0.15

< 0.025

< 1.75

< 0.15

< 0.025

< 3.5

< 0.3

< 0.05

< 3.5

< 0.3

< 0.05

-

< 1.5

< 0.2

-

< 1.5

< 0.2

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % 0.1

ef % 0.05

�Y	@A D‐Sub，25 y，DB-25P 64)

�C mm 20.3 (4 TE)

62) �
�Ò�� �0.25 mm2 	w� �！
63) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
64) HBK ��% 2‐9278.0293
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�,-��. ML801B �@A. AP814Bi vw

ECFG 0.1 65)

LDl� % 0.05

����（± 5 %） V 5 2.5 1 0.5

�Y�� 8 �M��:���，�L�Q

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 200 66)， 67)

;��?�h Ω 120、350、700、1000 68)

��LM mV/V ± 8 ± 16 ± 40 ± 80

��JKLM Hz 500 (-1 dB)

5�&�（$I） mV/V 0� 1（� 350Ω 9）

350Ω ���$!�\D*UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

80 Hz（mSno）

5 Hz（mSno）

200 Hz（Upq）

40 Hz（Upq）

1.25 Hz（Upq）

μV/Vee

< 1.25

< 0.15

< 0.025

< 1.25

< 0.15

< 0.025

< 3.25

< 0.325

< 0.05

< 3.25

< 0.325

< 0.05

< 6.5

< 0.75

< 0.125

< 6.5

< 0.75

< 0.125

-

< 1.75

< 0.225

-

< 1.75

< 0.225

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % 0.1

ef % 0.1

�Y	@A D‐Sub，25 y，DB-25P 69)

�C mm 20.3 (4 TE)

65) 6�����N­]b+# � `®Ó	l��k。
66) �
�Ò�� �0.25 mm2 	w� �！
67) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
68) d|
69) HBK ��% 2‐9278.0293

�,-��. ML801B �@A. AP815i vw

ECFG 0.1 70), 71), 72)

LDl� % 0.05

���� (± 5 %) V 5 2.5 1 0.5

�Y�� 8 �M��:���，�L�Q
8 �M�T�，�L/ÔL�Q

8 �M���，ÔL�Q

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 200 73)

;��?�h Ω 120、350、700、1000 74)

�Y	hy

M�T���� Ω 330 - 4000 160 - 4000 120 - 4000 120 - 4000

��LM mV/V ± 8 ± 16 ± 40 ± 80

��JKLM Hz 1000 (-1 dB)

5�&�（$I） mV/V 1.0078 ± 0.1 %（� 350 Ω 9）

350Ω ���\D*UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

80 Hz（mSno）

5 Hz（mSno）

200 Hz（Upq）

40 Hz（Upq）

1.25 Hz（Upq）

μV/Vee

< 4

< 0.6

< 0.1

< 4

< 0.6

< 0.1

< 8

< 1.2

< 0.2

< 8

< 1.2

< 0.2

< 20

< 3

< 0.5

< 20

< 3

< 0.5

40

< 6

< 1

40

< 6

< 1
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�,-��. ML801B �@A. AP815i vw

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % 0.1

ef % 0.1 71)

�Y	@A D-Sub，25 y，DB-25P 75)

�C mm 20.3 (4 TE)

70) =�)? EN 61000‐4‐3:1996 + A1:1998 ��}�9� 0.2
71) 5 V  !9� 0.2
72) \-���efbg，E���	����：R$�� > 2 kΩ 9�0.2，R$�� > 3 kΩ 9�0.3。
73) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
74) d|
75) HBK ��% 2‐9278.0293

�,-��. ML801B �@A. AP836i vw

ECFG 0.1

LDl� % 0.05

���� (± 5 %) V 5

�Y�� 8 �-L�Q #v� 8 ��G! !	 #!

�Y	�@A.!R*"Z�[WC m 200 76)， 77)

�Y	hy Ω 190 - 5000

��LM

 #v

G!$�� 78)

mV/V

V

± 500

± 10

��JKLM Hz 500 (-1 dB)

UV

d��	��T��9

500 Hz（mSno）

80 Hz（mSno）

5 Hz（mSno）

200 Hz（Upq）

40 Hz（Upq）

1.25 Hz（Upq）

mV/Vee

< 0.5

< 0.05

< 0.01

< 0.5

< 0.05

< 0.01

BC��
 10K D��BC*��

��r�� % 0.1

ef % 0.05

�Y	@A D‐Sub，25 y，DB-25P 79)

�C mm 20.3 (4 TE)

76) �
�Ò�� �0.25 mm2 	w� �！
77) w� � T-ID/TEDS ���R	
�Rz� 100 m
78) ��������� �¯ZÕ ! #?Q� 5V、10V。
79) HBK ��% 2‐9278.0293
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�$
.*����

$
",�. ML71B @@A. AP71（CAN ��）

CAN A�

CAN A�*�� 2

D� CAN 2.0B

b
K �S 10 k 20 k 50 k 125 k 250 k 500 k 667 k 1 M

��WC m 1000 1000 1000 500 250 100 50 25

�: CAN A�*���� w	,�¡o¢ )?
� ISO 11898-24V

�°��

@A�� 2 � D-Sub，9
y，DE-9，� !���^:;�� #±§

���£¤

¥£¤/¥E¦&�*�� ��!46 
�� 128 80)

�M�%�

25 50 100 400 1200

^�&���（16 �&�，�:&§¨©ª�«
4 :&�） 128 72 36 8 81) 1 - 8 82)

,? CAN &�¬I*��&§*��­ 2（�� CAN ������Ö）

��­�d �� 2 x 100 k

��­*J4 �� ML71B J	b�×DØ²���J

<=7�8

��,iZ�d���
� 128 �,4�%J	��

a� # V ± 10 b+#

�^	H� ` kΩ > 5

P ` Ω < 5

LDl� % 0.05

BC��
 10K D��BC*��

�� % < 0.08

ef mV 3

�®g�

�C mm 20.3 (4 TE)

80) �� CP42 
� 256 ���，�� CP52 
� 512 ���
81) y+��q� 8 �±��	ÙÚ
82) y+ 8 ����

$
",�. ML74B @@A. AP74（CANHEAD）

A�

D� CAN 2.0B

b
K Û�S 250 �³ 500

^���WC f´ CANHEAD ��ºÜ

@A�� 5 y M12 PQ!­，����� !（Y�
DEVICENET >%）

���£¤

�:$
.* CANHEAD <¯*^��� 12

�:$
.*°,-�� 10 - 120 83)

�± CANHEAD �*^���JK84) S/s 3000 �³ 6000

CANHEAD V�

²³�I A 2
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$
",�. ML74B @@A. AP74（CANHEAD）

A��²�I A 0.1

�C mm 20.3 (4 TE)

83) �� CP42 � CP52 
� 256 ���，CP52 � ! NT040 Ws9�ÝÞY 512 ���
84) Àß��S�，fµ��¶à_� CANHEAD ��ºÜ

$
",�. ML77B @@A. AP77（´µ�� DP）

´µ�� DP A�

D� Profibus-DP Slave，Y� DIN 19245-3

b
K �S 9.6 k - 12 M

´µ���z¶ 04A9（áÔ�z）

��$� V 500

@A�� D-Sub，9 y，DE-9

����7

·¸*¹" 4 �� Integer
2 �� Integer

4 �� Float (IEEE)
4 �� Float（·¸±）

4 ��âã�
2 ��âã�

´µ��*�7K

Float ²；24 ��% Hz 2400

Float ²；48 ��% Hz 1200

32 # Integer ²；32 ��% Hz 2400

16 # Integer ²；48 ��% Hz 2400

16 # Integer ²；88 ��% Hz 1200

16 # Integer ²；120 ��% Hz 800

# 15 :,-、�:,- 1 :&�D*���º»K 1/s 1200

�®g�

�C mm 20.3 (4 TE)

�,-7
/7���. ML78B �@A. AP75 vw

<=7�8

<=7�8*^��� 2（2 �,iZO��T
äJ 1 �� ML78B xyz �，�¹å�4）

�¼�� V -

<=7�8*º»K Hz 2400

<�o¢$½K # 16

A�
� 1，����'31&���

NO�� V ±10 b+#

"Z*¾a�h kΩ ≥ 5

;�h Ω < 5

WD�X（S� 48 dD） mV < 3

BC��
 10K D��BC*��

,i�% % < 0.08

ef mV < 3

�¿7
8

�¿7
8*^��� 8 （16） 85)

7
��LM V 0 - 30（)# 0 - 24）

�¼�� V 500
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�,-7
/7���. ML78B �@A. AP75 vw

X�� V < 5

_�� V >10

A�
� 1，���,iZ&���

,/� MGCplus,-v*5�YÀ Æ2/H¥\3�?；Qe；�i；æh/
te�；
Pn{[���	
�

�¿7�8

�¿7�8*^��� 8 （16） 85)

7���LM V 0 - 30（)# 0 V - 24 V）

7��I A 0.5

i³�I A 1.5

�¼�� V 500

Z�DR（[f/�Á\<"“Â�”） ms < 4

A�
� 1，���,4Z&���

���� V 18 - 30（)# 24）；«n

7�8,À*YÀ$g - 
� 120 �MGCplus ��	çu�Ws

- ,4Z	Mº�%

- ��«n¯Zè`©�

- y+����W	��éê

]ÃEÄ	

bÅ*^��� 10

º»K（,���:,-ÆQ��） Hz 1；2；5；10；20；50；100；200；600；1200；2400

Ç��*^��� ≤128000，�ëc���Ø²���J

�®g�

@A�� D‐Sub，25 y，DB‐25P

"Zg�*@A. 1 x AP78 / 1 x AP75 / 1 x AP78 � 1 x AP75 /
2 x AP7586)

�C mm 20.3 (4 TE)

85) 
� 2 � AP75 w� 9：16 ���,4Z� 16 ���,iZ
86) ��w� �:;G��,iZ VO1 � VO2 ��
�

�,-7
/7���. ML78B �@A. AP78 vw

<=7�8

<=7�8*^��� 10 �（2 ���T,iZ，äJ 1 �� ML78B
xyz �，�¹å�4）

�¼�� V 200 87)

<=7�8*º»K Hz 2400

<�o¢$½K # 16

A�
� 2 88)

NO�� V ±10 b+#

"Z*¾a�h kΩ ≥ 5

;�h Ω < 5

WD�X（S� 48 dD） mV < 3

BC��
 10K D��BC*��

,i�% % < 0.08

ef mV < 3

]ÃEÄ	

bÅ*^��� 10

º»K（,���:,-ÆQ��） Hz 1；2；5；10；20；50；100；200；600；1200；2400
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�,-7
/7���. ML78B �@A. AP78 vw

Ç��*^��� ≤128000，�ëc���Ø²���J

�®g�

@A�� D‐Sub，25 y，DB‐25P

"Zg�*@A. 1 x AP78 / 1 x AP75 / 1 x AP78 � 1 x AP75 / 2 x AP75 89)

�C mm 20.3 (4 TE)

87) ����T	,iZ¡ ,±§！
88) 1 ��'31�� 2 �����T6��,iZ，»G 1 ��'31��äh 8 ���,iZ
89) ��w� �:;G��,iZ VO1 � VO2 ��
�

È�>Á\É. AB22A

AB22A È�Ê ¼ì LED ��³，:½� 192x64 j¾

Ë^ á¿¿À（���í¿），4 �17¿，XY¿� 5 �+Á¿。
@G	î¿O��Â¼ì	ÃÄî¿。

Ì¶ ������
0�qS�	��Å�。

�ÍÎ Æ ÇÈ：ïÇ/ÉÇ/�Ç/·ÊËÇ

È�¹" 1 �、3 �� 6 ����， ty ð�、xy ð�；çu�Gñ；��Gñ

,�ÏÐ	 CP52

@AI PC *A�  #:§ w�òó ôS�

�$"（2 �，@&���） 500 V RJ45 100 Mbit

¡Ñ*��£¤

USB 90)������ (FAT32) È USB w� 480 Mbit (USB 2.0)

���7K 91)

�$"� USB kS/s 307.2

7
/7�6�

��$� V DC 250 92)

@A��：2 x 7
、2 x 7�、24 V、A� Ì{�Lõ（~LB� < 30 m）

X7
���x V 0 - 5

_7
���x V 10 - 24

7
�I，`��，_�x = 24 V mA 12

7
�I，`��，_�x = 10 V mA 3

0 A D*_Ò�7��x  b #<� 1.5 V

0.5 A D*_Ò�7��x  b #<� 3 V

V�（Â�） V 24 (11 - 30)

^�7��I A 0.5

i³�I，`�� A 0.6

i³DR -uz

�C mm 60.9 (12 TE)

90)  �B� ≤ 5 m；��^öB �
91) 128 ���� 2.4 kS/s，16���� 19.2 kS/s，�Ís
92) �Z�&� 1.01 ÷��；\�Z�&� 1.0 E� 50 V
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/��,-��	*@A.

AP01i AP03i AP14 AP17
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/��,-��	*@A.

AP801 AP809

AP835

13

14

25

1

13

14

25

1

AP810i

13

14

25

1

AP814Bi AP836i

13

14

25

1

13

14

25

1

AP801S6

13

14

25

1

13

14

25

1

AP815i

AP418iAP402i

AP455i
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/�
�$
.*@A.

AP74 AP75 AP78

HBK - Hottinger Brüel & Kjaer

www.hbkworld.com

øù L：400 900 3165

Î�：cn.info@hbkworld.com

�*
t�¼P�	úN。@G�ûüÏ&��Ð�ý，���Ñ��ÒcD	
Ó。

þÔH�
HBK�4����X��
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